W rozprawie doktorskiej zbadano mozliwo$ci zmniejszenia strat procesu
przeksztalcania energii elektrycznej i oceniono poprawe efektywno$ci energetycznej
jako nastgpstwo zastosowania nowych quasi-rezonansowych przeksztalttnikow
podwyzszajgcych DC/DC z dtawikami dzielonymi.

Autor niniejszej pracy, przeprowadzajac ocen¢ stanu badan 1 osiggni¢¢
naukowych stwierdzit, ze 1laczniki rezonansowe powszechnie wykorzystywane
w uktadach miekko przetagczanych, nie zostaty dotychczas opisane w przeksztattnikach
podwyzszajacym napiecie z dlawikami dzielonymi. Dysertacja jest dazeniem do
uzupehienia tej luki oraz potwierdzenia i udokumentowania tezy pracy. Natomiast
zatozenia, twierdzenia, pytania i1 konkluzje odno$nie przedmiotu badan zostaty
w rozprawie udowodnione poprzez przeprowadzenie empirycznego studium badanego
zagadnienia, i w ten sposob osiagnieto cel pracy.

W pierwszym rozdziale przeprowadzono analize poréwnawcza trzech
przeksztaltnikow podwyzszajacych napigcie (podstawowego, zaporowego 1 z dlawikiem
dzielonym). Wnikliwe rozwazania wykazaty, Zze najlepsze wlasciwosci wzmacniania
napiegcia statego, najnizsze straty przewodzenia oraz najmniejsze wymiary elementu
magnetycznego mozna uzyska¢ w ukladzie z dtawikiem dzielonym.

W rozdziale drugim opisano dwa quasi-rezonansowe przeksztattniki
podwyzszajace napigcie z dtawikiem dzielonym i przetaczaniem przy zerowym pradzie.
Pierwszy z przedstawionych uktadow byl przelaczany ze statym czasem zalgczenia,
w przeksztattniku tym wystepuja znaczne wartosci pradow rezonansowych
zwigkszajacych straty przewodzenia. W drugim uktadzie szeregowo z kondensatorem
rezonansowym wigczono tranzystor. Taka konfiguracja umozliwita znaczne
zwigkszenie czgstotliwosci rezonansowej wobec czestotliwosci  przelaczania,
w konsekwencji umozliwiajgc zmniejszenie strat przewodzenia.

W rozdziale trzecim opisano dwa quasi-rezonansowe przeksztattniki
podwyzszajace napigcie z dlawikiem dzielonym 1 przelaczaniem przy zerowym
napieciu. Opisano uklad przelaczany ze staltym czasem wylaczenia tranzystora oraz
uklad sterowany technika modulacji szeroko$ci impulsow. Opracowano metode
sterowania przeksztattnika przetaczanego technika modulacji szeroko$ci impulséw
umozliwiajaca uzyskanie mickkiego przetaczania oraz zmniejszenie maksymalnego
napigcia przebicia tranzystora w szerokim zakresie mocy wyjsciowe;.

W przeksztaltniku opisanym w rozdziale czwartym wykorzystano rezonansowy
obwdd odcigzajacy potaczony z uktadem przelaczanego kondensatora. Tranzystor
przeksztaltnika jest zalaczany przy zerowym pradzie, a wylaczany przy zerowym
napieciu. W uktadzie tym uzyskano migkkie przelaczanie oraz straty przewodzenia
porownywalne do uktadéw twardo przetgczanych.

Skonstruowano oraz zbadano modele laboratoryjne uktadu przetaczanego przy
zerowym pradzie, ukladu przelaczanego przy zerowym napigciu oraz uktadu
z przetaczanym kondensatorem pracujace przy napigciu wejsciowym (30 — 50) V
1 napieciu wyjsciowym 380 V. Najwyzsza sprawnos¢ 95,1% przy maksymalnej mocy
wyjsciowej 300W uzyskano dla uktadu z przelaczanym kondensatorem. Uktad ten byt
sterowany z czestotliwoscig 200 kHz.



